Procesador inteligente de senal

K3HB-X

OMmROoN

Un indicador de proceso ideal para discriminar
y presentar medidas de sehales de tension/
corriente

* Facil reconocimiento de los resultados de la evaluacion mediante
display en colores que puede alternarse entre rojo y verde.

* Provisto de un indicador de barra de LEDs para seguimiento
de tendencias de las medidas.

* La entrada de eventos externos permite su utilizacion en diversas
aplicaciones de medida y discriminacion.

* Serie ampliada para incluir modelos DeviceNet.

» Carcasa con un fondo de sélo 95 mm (desde la parte posterior del panel
frontal), 6 97 mm (modelos DeviceNet).

* Homologacién UL (Marca de certificacion).
* Homologacién CE por organismo de normalizacion independiente.

* Alojamiento estanco de conformidad con la norma NEMA 4X
(equivalente a IP66).

* Muestreo de alta velocidad, 50 veces por segundo (20 ms).

* La operacion de escala de dos puntos, facil de configurar, permite la
conversion y visualizaciéon de cualquier valor especificado por el usuario.

A Consulte Precauciones en el CD.

Estructura de la referencia

H Composicion de la referencia

Se pueden solicitar procesadores y tarjetas opcionales de forma individual o en conjuntos.

Unidades base
K3HB-X1[_]
1 5

1. Cédigos de sensor de entrada

VD: Entrada de tension c.c.
AD: Entrada de corriente c.c.
VA: Entrada de tensién c.a.
AA: Entrada de corriente c.a.

2. Tension de alimentacion

100-240 VAC: 100 a 240 Vc.a.
24 VAC/VDC: 24 Vc.a./Vc.c.

Tarjeta opcional:

Fuente de alimentacidon para sensores/tarjetas opcionales
K33-[J

Tarietazs de salida de relé/transistor

K34-[]

Tariet:s de entrada de evento

K35-]
4

Nota: 1. CPA puede combinarse sélo con salidas de relés.

Unidades base con tarjetas opcionales
K3HB-X[-LOO L]

1234 5
3. Cadigos de tipo de fuente de alimentacion/salida del sensor
Ninguno:Ninguno
CPA: Salida de relé (PASS: SPDT) + Alimentacion del sensor
(12 Ve.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 1.)
L1A: Salida de corriente analdgica
(c.c.0 (4) — 20 mA) + Alimentacion del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
L2A: Salida de tensién analdgica
(c.c.0 (1) -5V, 0a 10 V) + Alimentacion del sensor
(12 Ve.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
A: Alimentacion del sensor (12 Vc.c. +/-10%, 80 mA)
FLK1A: Comunicaciones (RS-232C) + Alimentacion del sensor
(12 Ve.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
FLK3A: Comunicaciones (RS-485) + Alimentacion del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)

4. Cddigos de tipo de salida de relé/transistor
Ninguno:Ninguno

C1: Contacto de relés (H/L: SPDT cada uno)

Cc2: Contacto de relés (HH/H/LL/L: SPST-NA cada uno)
T1: Transistor (colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
T2: Transistor (colector abierto PNP: HH/H/PASS/L/LL)
BCD: Salida BCD + salida de transistor

(colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
DRT:  DeviceNet (Ver nota 2.)

5. Cédigos de tipo de entrada de evento
Ninguno:Ninguno

1: Colector abierto NPN de 5 puntos (bloques de terminales M3)
2 Colector abierto NPN de 8 puntos (conector MIL de 10 pines)

3: Colector abierto PNP de 5 puntos (bloques de terminales M3)
4 Colector abierto NPN de 8 puntos (conector PNP de 10 pines)

2. En cada indicador digital podré utilizarse uno solo de los siguientes elementos:
Comunicaciones RS-232C/RS-485, una salida analégica o comunicaciones DeviceNet.

Accesorios (vendidos por separado)

K32-DICN: Cable especial (para entradas de eventos, con conector de 8 pines)

K82-BCD: Cable especial de salida de BCD
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Especificaciones

Hl Valores nominales

Tension de alimentacion 100 a 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.c./Vc.a.; alimentacion de DeviceNet: 24 Vc.c.
Rango admisible de tension 85% a 110% de la tension de alimentacion nominal; alimentacion de DeviceNet: 11 a 25 Vc.c.
de alimentacion

Consumo 100 a 240 V: 18 VA max. (carga max.)

(Ver nota 1.) 24 VAC/DC: 11 VA/7 W max. (carga max.)

Consumo Fuente de alimentacion de DeviceNet: 50 mA max. (24 Vc.c.)

Entrada Tension c.c., corriente c.c., tension c.a., corriente c.a.:

Método de conversion A/D Método delta-sigma

Fuente de alimentacion externa Ver Cédigos de tipo de fuente de alimentacion/salida del sensor

Entradas de evento |Entrada 3 Colector abierto NPN o sefal de contacto sin tension

(ver nota 2.) de temporizacion | Tensién residual ON: 3 V méx.

Corriente ON a 0 Q: 17 mA max.
Tensioén aplicada max.: 30 Vc.c. max.
Corriente de fuga OFF: 1,5 mA max.

Entrada de tempo- |Colector abierto NPN o sefial de contacto sin tensién
rizador de compen- | Tension residual ON: 2 V max.

sacion de arranque | Corriente ON a 0 Q: 4 mA max.

Entrada Tensién aplicada max.: 30 Ve.c. max.

de retencion Corriente de fuga OFF: 0,1 mA max.

Entrada de reset

Entrada de cero

forzado
Entrada de banco
Valores nominales |Salida de relé 250 Vc.a., 30 Vc.c., 5 A (carga resistiva)
de Sallldal del Vida Util mecanica: 5.000.000 de operaciones; vida Util eléctrica: 100.000 de operaciones
(segun el modelo) Salida transistor Tensién de carga maxima: 24 Vc.c.; corriente de carga maxima: 50 mA; corriente de fuga: 100 pA max.
Salida lineal Salida analégica de 0 a 20 mA c.c.; 4 a 20 mA:
Carga: 500 Q max., Resolucién: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS
Salida analégicade 0 a5 Vc.c.,, 1a5Vc.c.,,0a 10 Vc.c.:
Carga: 5 kQ max.; Resolucion: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS
(1 V o menos: +0,15 V; sin salida para 0 V 0 menos)
Método de visualizacion Pantalla LCD negativo (retroiluminada)
Display digital de 7 segmentos (altura de caracteres: PV: 14,2 mm (verde/rojo); VC: 4,9 mm (verde)
Funciones principales Funcion Escala, seleccion de operacion de medicion, calculo de promedio, comparacion de valor promedio

anterior, cero forzado, limite cero, histéresis de salida, retardo a OFF de salida, prueba de salida, teaching,
seleccién de valor visualizado, seleccién de color de display, proteccién de teclado, seleccién de banco,
periodo de actualizacion de display, retenciéon maxima/minima, reset

Temperatura ambiente —10 a 55°C (sin formacién de hielo ni condensacion)
de funcionamiento

Humedad ambiente de funcionamiento |del 25% al 85%

Temperatura de almacenamiento —25 a 65°C (sin formacién de hielo ni condensacion)
Altitud 2.000 m max.
Accesorios Junta de estanqueidad, 2 soportes, cubierta de terminales, etiquetas adhesivas de unidad, manual de

instrucciones Los modelos DeviceNet incluyen también un conector DeviceNet (Hirose HR31-5.08P-5SC(01))
y terminales de presién (Hirose HR31-SC-121) (Ver nota 3.)

Nota: 1. Los modelos con alimentacién de c.c. requieren un dispositivo de alimentacién con una capacidad de aproximadamente 1 A por unidad
cuando se conecta la alimentacion. Se ha de prestar atencién especial cuando se utilizan dos 0 mas modelos de fuente de alimentacién c.c.
Se recomienda la unidad de fuente de alimentacion de c.c. OMRON serie S8VS.
2. También hay disponibles modelos con entradas PNP.
3. Para los modelos DeviceNet serie K3HB, utilice exclusivamente el conector DeviceNet incluido con el producto. Los terminales
de presioén incluidos son para cables delgados.
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B Caracteristicas

OomRrRoN

Rango de visualizacion

—19,999 a 99,999

Periodo de muestreo

20 ms (50 veces/segundo)

Tiempo de respuesta de salida
de discriminacion

Entrada de c.c.: 100 ms max.; entrada de c.a.: 300 ms max.

Tiempo de respuesta de salida
lineal

Entrada de c.c.: 150 ms max.; entrada de c.a.: 420 ms max.

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2.300 Vc.a. durante 1 min. entre terminales externos y carcasa

Inmunidad al ruido

Modelos de 100 a 240 Vc.a.:

+1.500 V en los terminales de alimentacién en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)
Modelos de 24 Vc.a./Vc.c.:

+1.500 V en los terminales de alimentacion en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)

Resistencia a vibraciones

Frecuencia: 10 a 55 Hz; aceleracion: 50 m/s?; 10 barridos de 5 min. en cada una de las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

150 m/s? (100 m/s? para salidas de relés), 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones

Peso

Aprox. 300 g (s6lo unidad base)

Grado Panel frontal

De conformidad con la norma NEMAA4 para uso en interiores (equivalente a IP66)

de proteccion [carcasa posterior

IP20

Terminales

IPOO + proteccién de dedos (VDEO0106/100)

Proteccion de memoria

EEPROM (memoria no volatil)
Numero de reescrituras: 100,000

Normas aplicables

UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 (segun evaluacion de UL)
EN61010-1 (IEC61010-1): Grado de contaminacién 2/Categoria de sobretension Il
EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

Compatibilidad Electromagnética
(EMC)

EMI: aplicaciones industriales EN61326+A1

Interferencia de radiaciones electromagnéticas
CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2

Tensién de interferencia de terminales
CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2

EMS: aplicaciones industriales EN61326+A1
Inmunidad a descargas electrostaticas
EN61000-4-2: 4 kV (contactos), 8 kV (en aire)
Inmunidad a campo de irradiacion electromagnética
EN61000-4-3: modulacién de amplitud de onda sinusoidal de 10 V/m 1 kHz (de 80 MHz a 1 GHz)
Inmunidad a rafagas/ruidos transitorios rapidos
EN61000-4-4: 2 kV (linea de alimentacion), 1 kV (linea de sefial de E/S)
Inmunidad a sobretensiones
EN61000-4-5: 1 kV con linea (linea de alimentacion), 2 kV con puesta a tierra (linea de alimentacion)
Inmunidad contra anomalias de linea
EN61000-4-6: 3V (0,15 a 80 MHz)
Inmunidad a caidas e interrupciones de tension
EN61000-4-11: 0,5 ciclos, 0°, 180°, 100% (tension nominal)
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H Rangos de entrada (Rangos de medicion y precision) CAT Il

Tipo de entrada Rango Valor Rango de medida Impedancia Precision Sobrecarga
seleccionado de entrada instantanea
admisible (30 s)

K3HB-XVD A A ud +199,99 V 10 MQ min. +0,1% Ict +400 V
Tension de c.c. B b od £19,099 V 1 MQ min. +1 digito max. 200 V

C Coud +1,9999 V

D d ud 1,0000 a 5,0000 V
K3HB-XAD A A Rd +199,99 mA 1 Q max. +0,1% Ict +400 mA
Corriente c.c. B b Ad +19,999 mA 10 Q max. +1 digito max.  [1200 mA

C C Ad +1,9999 mA 33 Q max.

D d Ad 4,000 a 20,000 mA 10 Q max.
K3HB-XVA A A uR 0,0 2400,0V 1 MQ min. +0,3% Ict 700V
Tension c.a. B Lol 0.00a 19999 V +5 dlgItOS max.
(Ver nota 4.) ’ ’

C L uR 0,000 a 19,999 V +0,5% Ict 400 V

D d oA 0,0000 a 1,9999 V +10 digitos max.
K3HB-XAA A A AR 0,000 a 10,000 A (0,5VACT) +0,5% Ict 20A
Corriente c.a. (Ver nota 3.) +20 digitos max.

B h RA 0,0000 a 1,9999 A (0,5VACT)

(Ver nota 3.)
C L RA 0,00 a 199,99 mA 1 Q max. +0,5% Ict 2A
D 4 AR 0,000a 19,999 MA |10 Q méx. +10 digitos max.

Nota: 1. La precisidn corresponde a un rango de frecuencias de entrada entre 40 Hz y 1 kHz (con la excepcion de los rangos A y B de entrada

de corriente c.a.) y a una temperatura ambiente de 23 +5°C. No obstante, el error se incrementa menos de un 10% del valor maximo
de entrada.

Entrada de tension c.c. (todos los rangos): 10% o menos de la entrada max. = +0,15% FS

Entrada de corriente c.c. (todos los rangos): 10% o menos de la entrada max. = +0,1% FS

Entrada de tensién c.a. (A: 0,0 a 400,0 V): 10% o menos de la entrada max. = +0,15% ET

Entrada de tensién c.a. (B: 0,00 a 199,99 V): 10% o menos de la entrada max. = +0,2% FS

Entrada de tension c.a. (C: 0,000 a 19,999 V; D: 0,0000 a 1,9999 V): 10% o menos de la entrada max. = +1,0% FS

Entrada de corriente c.a. (A: 0,000 a 10,000 A): 10% o menos de la entrada max. = +0,25% ET

Entrada de corriente c.a. (B: 0,0000 a 1,9999 A): 10% o menos de la entrada max. = +0,5% FS

Entrada de corriente c.a. (C: 0,00 a 199,99 mA; D: 0,000 a 19,999 A): 10% o menos de la entrada max. = +0,15% FS

Si se utilizan modelos de entrada de c.c. con un rango de +1,9999 V, asegurese de que las conexiones entre los terminales de entrada
no estén abiertas. De lo contrario, el display presentara grandes variaciones. Si los terminales de entrada estan abiertos, conecte entre
ellos una resistencia de aproximadamente 1 MQ..

2. Las letras “Ict” significan “lectura” y hacen referencia al error de entrada.
3. Elvalor (0,5 VA CT) es el consumo de VA del transformador de corriente interno.

+1,9999 V

4. El modelo K3HB-XVALI] cumple las normas UL si tiene aplicada una tensién de entrada del rango de 0 a 150 Vc.a.

Si la tensién de entrada es superior a 150 Vc.a., instale un transformador externo o adopte otras medidas para bajar la tension por debajo
de 150 Vc.a.
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Procesador inteligente de senal para temperatura

K3HB-H

Nuevo procesador inteligente de seinal para

temperatura de alta velocidad y precision

* Facil reconocimiento de los resultados de la evaluacion mediante
display en colores que puede alternarse entre rojo y verde.

* Provisto de un indicador de barra de LEDs para seguimiento
de tendencias de las medidas.

¢ La entrada de eventos externos permite su utilizacion en diversas
aplicaciones de medida y discriminacion.

* Serie ampliada para incluir modelos DeviceNet.

 Carcasa con un fondo de sélo 95 mm (desde la parte posterior del panel
frontal), 6 97 mm (modelos DeviceNet).

* Homologacion UL (Marca de certificacion).

* Homologacién CE por organismo de normalizacién independiente.

* Alojamiento estanco de conformidad con la norma NEMA 4X
(equivalente a IP66).

* Muestreo de alta velocidad, 50 veces por segundo (20 ms).

* Alta resolucién (0,01°C) con entrada de termorresistencia de platino
Pt100. Las entradas de sensor de termopar también admiten una
resolucién de 0,1°C en toda la gama.

* Facil configuracion para desplazamiento de entrada de temperatura
mediante dos puntos.

& Consulte Precauciones en el CD.

Estructura de la referencia
H Composicion de la referencia

Se pueden solicitar procesadores y tarjetas opcionales de forma individual o en conjuntos.

Unidades base Unidades base con tarjetas opcionales
K3HB-HLJ [ K3HB-HL-L LI ]

1 5 1 234 5
1. Cédigos de sensor de entrada 3. Cddigos de tipo de fuente de alimentacién/salida del sensor

. Ninguno: Ninguno
TA: Entrada de temperatura : . . -
Entrada de termopar/Entrada de termorresistencia de platino CPA:  Salida de relé (PASS: SPDT) + Alimentacion del sensor

2 T i6n de ali tacio (12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 1.)
- lension de alimentacion L1A: Salida de corriente analdgica

100-240 VAC.: 100 a 240 Vc.a. (c.c.0 (4) — 20 mA) + Alimentacién del sensor
24 VAC/VDC.: 24 Vc.a./Nc.c. (12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
L2A: Salida de tension analégica
(c.c.0(1)—5V,0a 10 V) + Alimentacién del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
A: Alimentacion del sensor (12 Vc.c. +/-10%, 80 mA)
FLK1A: Comunicaciones (RS-232C) + Alimentacion del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
FLK3A: Comunicaciones (RS-485) + Alimentacion del sensor
(12 Ve.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)

Tarjeta opcional:

Fuente de alimentacién para sensores/tarjetas opcionales 4. Cédigos de tipo de salida de relé/transistor
Ninguno: Ninguno
K33'|;| C1: Contacto de relés (H/L: SPDT cada uno)
2 C2: Contacto de relés (HH/H/LL/L: SPST-NA cada uno)
Tarietas de salida de relé/transistor T1: Transistor (colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
T2: Transistor (colector abierto PNP: HH/H/PASS/L/LL)
K34-[] BCD:  Salida BCD + salida de transistor
- (colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
3 DRT:  DeviceNet (Ver nota 2.)
Tarjetas de entrada de evento 5. Cédigos de tipo de entrada de evento
Ninguno: Ninguno
K35-[] 1: Colector abierto NPN de 5 puntos (bloques de terminales M3)
4 2: Colector abierto NPN de 8 puntos (conector MIL de 10 pines)
3: Colector abierto PNP de 5 puntos (bloques de terminales M3)
4: Colector abierto PNP de 8 puntos (conector MIL de 10 pines)

Nota: 1. CPA puede combinarse soélo con salidas de relés.

2. En cada indicador digital podré utilizarse uno solo de los siguientes elementos:
Comunicaciones RS-232C/RS-485, una salida analdgica o comunicaciones DeviceNet.

Accesorios (vendidos por separado)

K32-DICN: Cable especial (para entradas de eventos, con conector de 8 pines)
K32-BCD: Cable especial de salida de BCD

Procesador inteligente de sefal para temperatura K3HB-H F-73



Especificaciones
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Hl Valores nominales

Tension de alimentacion

100 a 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.c./Vc.a.; alimentacion de DeviceNet: 24 Vc.c.

Rango admisible de tension
de alimentacién

85% a 110% de la tension de alimentacién nominal; alimentaciéon de DeviceNet: 11 a 25 Vc.c.

Consumo 100 a 240 V: 18 VA max. (carga max.)

(Ver nota 1.) 24 Vc.a./c.c.: 11 VA/7 W max. (carga max.)

Consumo Fuente de alimentacion de DeviceNet: 50 mA max. (24 Vc.c.)
Entrada Termorresistencia de platino: Pt100

Termopar: K, J, T, E, L, U,N, R, S, B, W

Método de conversiéon A/D

Método delta-sigma

Fuente de alimentacion externa

Ver Cédigos de tipo de fuente de alimentacién/salida del sensor

Entradas de evento | Entrada
(Ver nota 2.) de temporizacion

Colector abierto NPN o sefial de contacto sin tensién
Tension residual ON: 3 V max.

Corriente ON a 0 Q: 17 mA max.

Tension aplicada max.: 30 Vc.c. max.

Corriente de fuga OFF: 1,5 mA max.

Entrada de tempo-
rizador de compen-
sacion de arranque

Entrada
de retencion

Entrada de reset

Entrada de banco

Colector abierto NPN o sefial de contacto sin tensién
Tension residual ON: 2 V max.

Corriente ON a 0 Q: 4 mA max.

Tension aplicada max.: 30 Ve.c. max.

Corriente de fuga OFF: 0,1 mA max.

Valores nominales |Salida de relé

de salida

250 Vc.a., 30 Vc.c., 5 A (carga resistiva)
Vida util mecanica: 5.000.000 de operaciones; vida Util eléctrica: 100.000 de operaciones

(segun el modelo) o i transistor

Tension de carga méaxima: 24 Vc.c.; corriente de carga maxima: 50 mA; corriente de fuga: 100 pA max.

Salida lineal

Salida analégica de 0 a 20 mA c.c.; 4 a 20 mA:
Carga: 500 Q max., Resolucioén: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS
Salida analégicade 0 a5 Vc.c.,, 1a5 Vc.c.,,0a 10 Vc.c.:
Carga: 5 kQ max.; Resolucion: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS
(1 V o menos: +0,15 V; sin salida para 0 V o menos)

Método de visualizacion

Pantalla LCD negativo (retroiluminada)
Display digital de 7 segmentos (altura de caracteres: PV: 14,2 mm (verde/rojo); VC: 4,9 mm (verde)

Funciones principales

Funcién Escala, seleccién de operacion de medicion, calculo de promedio, comparacién de valor promedio
anterior, limite cero, histéresis de salida, retardo a OFF de salida, prueba de salida, seleccion de valor
visualizado, seleccién de color de display, proteccién de teclado, seleccién de banco, periodo de actualizacién
de display, retencién maxima/minima, reset

Temperatura ambiente
de funcionamiento

—10 a 55°C (sin formacién de hielo ni condensacion)

Humedad ambiente de funcionamiento

del 25% al 85%

Temperatura de almacenamiento

—25 a 65°C (sin formacién de hielo ni condensacion)

Altitud

2.000 m max.

Accesorios Junta de estanqueidad, 2 soportes, cubierta de terminales, etiquetas adhesivas de unidad, manual de
instrucciones Los modelos DeviceNet incluyen también un conector DeviceNet (Hirose HR31-5.08P-5SC(01))
y terminales de presién (Hirose HR31-SC-121) (Ver nota 3.)

Nota: 1. Los modelos con alimentacién de c.c. requieren un dispositivo de alimentacion con una capacidad de aproximadamente 1 A por unidad cuando

se conecta la alimentacion. Se ha de prestar atencién especial cuando se utilizan dos o mas modelos de fuente de alimentacion c.c.
Se recomienda la unidad de fuente de alimentacion de c.c. OMRON serie S8VS.

También hay disponibles modelos con entradas PNP.
Para los modelos DeviceNet serie K3HB, utilice exclusivamente el conector DeviceNet incluido con el producto. Los terminales de presion

incluidos son para cables delgados.
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B Caracteristicas
Rango de visualizacion -19,999 a 99,999
Precision Entrada de termopar: (+0,3% del valor actual o +1°C, el mayor) +1 digito max. (Ver nota.)

Entrada de termorresistencia de platino: (+0,2% del valor actual o +0,8°C, el mayor) +1 digito max.

Periodo de muestreo

20 ms (50 veces/segundo)

Tiempo de respuesta de salida
de discriminacion

Rango de entrada de termorresistencia de platino: 120 ms max.
Rango de entrada de termopar: 180 ms max.

Tiempo de respuesta de salida
lineal

Rango de entrada de termorresistencia de platino: 170 ms max.
Rango de entrada de termopar: 230 ms max.

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2.300 Vc.a. durante 1 min. entre terminales externos y carcasa

Inmunidad al ruido

Modelos de 100 a 240 Vc.a.:

+1.500 V en los terminales de alimentacion en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)
Modelos de 24 Vc.a./Vc.c.:

+1.500 V en los terminales de alimentacién en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)

Resistencia a vibraciones

Frecuencia: 10 a 55 Hz; aceleracion: 50 m/s?; 10 barridos de 5 min. en cada una de las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

150 m/s? (100 m/s? para salidas de relés), 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones

Peso

Aprox. 300 g (s6lo unidad base)

Grado Panel frontal

De conformidad con la norma NEMAA4 para uso en interiores (equivalente a IP66)

de proteccion ¢ caca posterior

IP20

Terminales

IPOO + proteccién de dedos (VDEO0106/100)

Proteccion de memoria

EEPROM (memoria no volatil)
Numero de reescrituras: 100,000

Normas aplicables

UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 (segun evaluacion de UL)
EN61010-1 (IEC61010-1): Grado de contaminacién 2/Categoria de sobretension I
EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

EMC

EMI: aplicaciones industriales EN61326+A1
Interferencia de radiaciones electromagnéticas
CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2
Tension de interferencia de terminales
CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2
EMS: aplicaciones industriales EN61326+A1
Inmunidad a descargas electrostaticas
EN61000-4-2: 4 kV (contactos), 8 kV (en aire)
Inmunidad a campo de irradiacion electromagnética
EN61000-4-3: modulacién de amplitud de onda sinusoidal de 10 V/m 1 kHz (de 80 MHz a 1 GHz)
Inmunidad a rafagas/ruidos transitorios rapidos
EN61000-4-4: 2 kV (linea de alimentacion), 1 kV (linea de sefal de E/S)
Inmunidad a sobretensiones
EN61000-4-5: 1 kV con linea (linea de alimentacion), 2 kV con puesta a tierra (linea de alimentacién)
Inmunidad contra anomalias de linea
EN61000-4-6: 3V (0,15 a 80 MHz)
Inmunidad a caidas e interrupciones de tension
EN61000-4-11: 0,5 ciclos, 0°, 180°, 100% (tension nominal)

Nota: K, T, N (-100°C o menos): +2°C +1 digito max.

U, L: +2°C +1 digito max.

B (400°C max.): No se ha especificado.
R, S (200°C max.): +3°C +1 digito max.
W: (+0,3% PV o0 +3°C, el mayor) +1 digito max.
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Hl Rangos de entrada

Termorresistencia de platino o termopar

Termorresis-
tencia
de platino

Pt100 K J T E L U N R S B w

(W/Re
5-26)

Tipo

Termopar
de entrada

Nombre

Terminales
conectados

Rango

e 2300

de 1700,0{1700,0 | 1800,0
AU 1300 1300,0 1300,0
(C) so0| £500 850,0 850,0

800 — —]

700} —
500,0 600,0
600| —

400,0 400,0
400} — —
150,00
200 - —

100f— - —
100,0
ol— N

0,0 0,0 0,0 0,0
—100|—
-100,0
—200

E-&-E

2300,0

—20,0

-200,0 |-150,00| —200,0 2200,0
GPe | i-PE | 2-F | 3P | 95 | 53 | B&

~200,0 | -200,0
§U | Gon | {i-r | i2-5 | i3-b | MY

B ]
)
Ly ]
[xx]
)
~

Seleccion
de codigo

Unidad de

0,1°C |0,01°C 0,1°C

configuracion
minima (valor
de discrimina-
cion seleccio-
nado)

El intervalo sombreado indica la configuracion de fabrica.

Valores de correlacion Celsius/Fahrenheit y rangos de seleccion/especificados

Tipo Rango de seleccion Rango de indicacion
de entrada °C °F °Cc °F
Pt100 (1) ~200,0 a 850,0 ~300,0 2 1500,0 ~305,0 a 955,0 -480,0 2 1680,0
Pt100 (2) | -150,00a 150,00 | -199,99a300,00 | -180,00 a 180,00 | -199,99 a 350,00
K (1) -200,0 a 1300,0 ~300,0 2 2300,0 -350,0 a 1450,0 -560,0 a 2560,0
K (2) -20,0 2 500,0 0,02 900,0 -72,0 2 552,0 -90,0 2 990,0
J(1) -100,0 a 850,0 ~100,0 a 1500,0 -195,0 2 945,0 -260,0 a 1660,0
J(2) -20,0 a2 400,0 0,02750,0 -62,0 2 442,0 ~75,0 2 825,0
T ~200,0 a 400,0 -300,0 a 700,0 -260,0 a 460,0 -400,0 a 800,0
E 0,0 2 600,0 0,0a1100,0 -60,0 a 660,0 -110,0 21210,0
L -100,0 a 850,0 ~100,0 a 1500,0 -195,0 2 945,0 -260,0 a 1660,0
U ~200,0 a 400,0 -300,0 a 700,0 -260,0 a 460,0 -400,0 a 800,0
N -200,0 a 1300,0 -300,0 2 2300,0 -350,0 a 1450,0 -560,0 a 2560,0
R 0,0 2 1700,0 0,0 2 3000,0 -170,0 2 1870,0 -300,0 a 3300,0
S 0,0 2 1700,0 0,0 2 3000,0 -170,0 2 1870,0 -300,0 a 3300,0
B 100,0 a 1800,0 300,0 a 3200,0 -70,0 2 1970,0 10,0 a 3490,0
w 0,0 2 2300,0 0,024100,0 -230,0 2 2530,0 -410,0 2 4510,0
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Procesador inteligente de medidas de peso

K3HB-V

Un indicador ideal para evaluaciones Correcto/
Incorrecto en maquinas automatizadas

y de recogida, que mide factores como

la presion, la carga, el par y el peso utilizando
una entrada de senal de célula de carga.

¢ Facil reconocimiento de los resultados de la evaluacién mediante
display en colores que puede alternarse entre rojo y verde.

* Provisto de un indicador de barra de LEDs para seguimiento
de tendencias de las medidas.

* La entrada de eventos externos permite su utilizacion en diversas
aplicaciones de medida y discriminacion.

» Serie ampliada para incluir modelos DeviceNet. cmus c € @]

¢ Carcasa con un fondo de sélo 95 mm (desde la parte posterior del panel
frontal), 6 97 mm (modelos DeviceNet).

* Homologacién UL (Marca de certificacion).
¢ Homologacién CE por organismo de normalizacién independiente.

* Alojamiento estanco de conformidad con la norma NEMA 4X
(equivalente a IP66).

* Muestreo de alta velocidad, 50 veces por segundo (20 ms).

* La operacion de escala de dos puntos, facil de configurar, permite la
conversion y visualizacion de cualquier valor especificado por el usuario.

& Consulte Precauciones en el CD.

Estructura de la referencia
B Composicion de la referencia

Se pueden solicitar procesadores y tarjetas opcionales de forma individual o en conjuntos.

Unidades base Unidades base con tarjetas opcionales
K3HB-V[] [ K3HB-VLI-LIOO [
1 5 1 2 34 5

3. Cadigos de tipo de fuente de alimentacion/salida del sensor
Ninguno:Ninguno
CPB:  Salida de relé (PASS: SPDT) + Alimentacion del sensor

1. Cédigos de sensor de entrada
LC: Entrada de célula de carga (entrada de baja tension de c.c.)

2. Tension de alimentacion (10 Ve.c. +/-5%, 100 mA) (Ver nota 1.)
100-240 VAC: 100 a 240 Vc.a. L1B: Salida de corriente analdgica
24 VAC/VDC: 24 Vc.a./Vc.c. (c.c.0 (4) — 20 mA) + Alimentacién del sensor
(10 Vc.c. +/-5%, 100 mA) (Ver nota 2.)
L2B: Salida de tension analégica

(c.c.0 (1) -5V, 0a 10 V) + Alimentacién del sensor
(10 Vc.c. +/-5%, 100 mA) (Ver nota 2.)

B: Alimentacion del sensor (10 Vc.c. +/-5%, 100 mA)

FLK1B: Comunicaciones (RS-232C) + Alimentacion del sensor
(10 Ve.c. +/-5%, 100 mA) (Ver nota 2.)

FLK3B: Comunicaciones (RS-485) + Alimentacion del sensor
(10 Vc.c. +/-5%, 100 mA) (Ver nota 2.)

Tarjeta opcional:

Fuente de alimentacion para sensores/tarjetas opcionales 4. Caédigos de tipo de salida de relé/transistor
Ninguno:Ninguno
K33-[] C1: Contacto de relés (H/L: SPDT cada uno)
2 C2: Contacto de relés (HH/H/LL/L: SPST-NA cada uno)
. . P . T1: Transistor (colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
Tarjetas de salida de relé/transistor T2: Transistor (colector abierto PNP: HH/H/PASS/L/LL)
BCD: Salida BCD + salida de transistor
K34-[] (colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
3 DRT: DeviceNet (Ver nota 2.)
Tarjetas de entrada de evento 5. Caddigos de tipo de entrada de evento

Ninguno:Ninguno

: Colector abierto NPN de 5 puntos (bloques de terminales M3)
Colector abierto NPN de 8 puntos (conector MIL de 10 pines)

Colector abierto PNP de 5 puntos (bloques de terminales M3)
Colector abierto NPN de 8 puntos (conector PNP de 10 pines)

K35-[
4

Rrob=

Nota: 1. CPB puede combinarse soélo con salidas de relés.

2. En cada indicador digital podra utilizarse uno solo de los siguientes elementos:
Comunicaciones RS-232C/RS-485, una salida analégica o comunicaciones DeviceNet.

Accesorios (vendidos por separado)

K32-DICN: Cable especial (para entradas de eventos, con conector de 8 pines)
K32-BCD: Cable especial de salida de BCD
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Especificaciones

Hl Valores nominales

Tension de alimentacion 100 a 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.c./Vc.a.; alimentacion de DeviceNet: 24 Vc.c.

Rango admisible de tensién de alimentacién 85% a 110% de la tensién de alimentacién nominal; alimentacién de DeviceNet: 11 a 25 Vc.c.
Consumo 100 a 240 V: 18 VA max. (carga max.)

(Ver nota 1.) 24 Vc.a./c.c.: 11 VA/7 W max. (carga max.)

Consumo Fuente de alimentacion de DeviceNet: 50 mA max. (24 Vc.c.)

Entrada Tensién de c.c.

Método de conversiéon A/D Método delta-sigma

Fuente de alimentacion externa Ver Cédigos de tipo de fuente de alimentacion/salida del sensor

Entradas de evento Entrada Colector abierto NPN o sefial de contacto sin tension

(Ver nota 2.) de temporizacién Tension residual ON: 3 V méax.

Corriente ON a 0 Q: 17 mA max.
Tension aplicada max.: 30 Vc.c. max.
Corriente de fuga OFF: 1,5 mA max.

Entrada de temporizador |Colector abierto NPN o sefial de contacto sin tensién

de compensacion Tensién residual ON: 2 V max.
de arranque Corriente ON a 0 Q: 4 mA max.
Entrada de retencion Tension aplicada max.: 30 Ve.c. max.

Entrada de reset Corriente de fuga OFF: 0,1 mA max.

Entrada de cero forzado

Entrada de banco

Valores nominales Salida de relé 250 Vc.a., 30 Vc.c., 5 A (carga resistiva)

de salida Vida atil mecanica: 5.000.000 de operaciones; vida util eléctrica: 100.000 de operaciones

(segun el modelo) " - — - - -~ - -
Salida transistor Tensién de carga maxima: 24 Vc.c.; corriente de carga maxima: 50 mA; corriente de fuga: 100 uA max.
Salida lineal Salida analdgica de 0 a 20 mA c.c.; 4 a 20 mA:

Carga: 500 Q max.; Resolucién: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS
Salida analégicade 0 a5 Vc.c., 1a5Vce.c,0a 10 Vc.c.:

Carga: 5 kQ2 max.; Resolucién: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS

(1 V o menos: +0,15 V; sin salida para 0 V o menos)

Método de visualizacion Pantalla LCD negativo (retroiluminada)
Display digital de 7 segmentos (altura de caracteres: PV: 14,2 mm (verde/rojo); VC: 4,9 mm (verde)

Funciones principales Funcién Escala, seleccion de operacion de medicion, célculo de promedio, comparacion de valor promedio
anterior, cero forzado, limite cero, histéresis de salida, retardo a OFF de salida, prueba de salida, teaching,
seleccion de valor visualizado, seleccién de color de display, proteccién de teclado, seleccién de banco,
periodo de actualizacién de display, retencién maxima/minima, reset

Temperatura ambiente de funcionamiento —10 a 55°C (sin formacién de hielo ni condensacion)

Humedad ambiente de funcionamiento del 25% al 85%

Temperatura de almacenamiento —25 a 65°C (sin formacion de hielo ni condensacion)

Altitud 2.000 m max.

Accesorios Junta de estanqueidad, 2 soportes, cubierta de terminales, etiquetas adhesivas de unidad, manual

de operaciones Los modelos DeviceNet incluyen también un conector DeviceNet
(Hirose HR31-5.08P-5SC(01)) y terminales de presién (Hirose HR31-SC-121) (Ver nota 3.)

Nota: 1. Los modelos con alimentacién de c.c. requieren un dispositivo de alimentacion con una capacidad de aproximadamente 1 A por unidad
cuando se conecta la alimentacion. Se ha de prestar atencidn especial cuando se utilizan dos 0 mas modelos de fuente de alimentacion
c.c. Se recomienda la unidad de fuente de alimentacién de c.c. OMRON serie S8VS.
2. También hay disponibles modelos con entradas PNP.
3. Para los modelos DeviceNet serie K3HB, utilice exclusivamente el conector DeviceNet incluido con el producto. Los terminales
de presion incluidos son para cables delgados.
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Rango de visualizacion

—19,999 a 99,999

Periodo de muestreo

20 ms (50 veces/segundo)

Tiempo de respuesta de salida 100 ms max.
de discriminacion
Tiempo de respuesta de salida 150 ms max.

lineal

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2.300 Vc.a. durante 1 min. entre terminales externos y carcasa

Inmunidad al ruido

Modelos de 100 a 240 Vc.a.:

+1.500 V en los terminales de alimentacién en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)
Modelos de 24 Vc.a./Vc.c.:

+1.500 V en los terminales de alimentacion en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)

Resistencia a vibraciones

Frecuencia: 10 a 55 Hz; aceleracion: 50 m/s?; 10 barridos de 5 min. en cada una de las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

150 m/s? (100 m/s? para salidas de relés), 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones

Peso

Aprox. 300 g (s6lo unidad base)

Grado Panel frontal

De conformidad con la norma NEMAA4 para uso en interiores (equivalente a IP66)

de proteccion ¢ casa posterior

IP20

Terminales

IPOO + proteccion de dedos (VDE0106/100)

Proteccion de memoria

EEPROM (memoria no volatil)
Numero de reescrituras: 100,000

Normas aplicables

UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 (segun evaluacion de UL)
EN61010-1 (IEC61010-1): Grado de contaminacién 2/Categoria de sobretension I
EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

Compatibilidad Electromagnética
(EMC)

EMI: aplicaciones industriales EN61326+A1
Interferencia de radiaciones electromagnéticas
CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2
Tension de interferencia de terminales
CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2
EMS: aplicaciones industriales EN61326+A1
Inmunidad a descargas electrostaticas
EN61000-4-2: 4 kV (contactos), 8 kV (en aire)
Inmunidad a campo de irradiacion electromagnética
EN61000-4-3: modulacién de amplitud de onda sinusoidal de 10 V/m 1 kHz (de 80 MHz a 1 GHz)
Inmunidad a rafagas/ruidos transitorios rapidos
EN61000-4-4: 2 kV (linea de alimentacion), 1 kV (linea de sefal de E/S)
Inmunidad a sobretensiones
EN61000-4-5: 1 kV con linea (linea de alimentacion), 2 kV con puesta a tierra (linea de alimentacion)
Inmunidad contra anomalias de linea
EN61000-4-6: 3V (0,15 a 80 MHz)
Inmunidad a caidas e interrupciones de tension
EN61000-4-11: 0,5 ciclos, 0°, 180°, 100% (tensién nominal)
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H Rangos de entrada (Rangos de medida y precision)

Tipo de entrada |Rango Valor Rango de medida Impedancia Precision Sobrecarga
seleccionado de entrada instantanea
admisible (30 s)
K3HB-VLC A A ud 0,00 a 199,99 mV 1 MQ min. +0,1%lct +1 digito max. +200 V
Célula de carga, mV |B b ud 0,000 a 19,999 mV +0,1%lct +5 digito max.
C Coud +100,00 mV +0,1%lct +3 digito max.
D d ud +199,99 mV +0,1%lct +1 digito max.

Nota: 1. La precision indicada es valida a una temperatura ambiente de 23+5°C. Para todos los rangos, 10% o menos de la entrada max. +0,1% FS.
2. Las letras “lct” significan “lectura”.

Tipo de entrada

AL

b Ll

L

d Ll

Terminales
conectados

& -E®

& -&®

(CORYED,

(CORYED)

(mV)

199,99

199,99

200,000

150,000

100,00

100,000

19,999

50,000

0,00

0,00

0,000

-50,00
-100,00

-150,00

-100,00

-200,00

-199,99

El area sombreada indica la configuracion de fabrica.

H Ejemplo de cableado de célula

de carga

+10V

T T T
| | |
| | |

|

JEEN IS E

Célula de carga

-IN

ov

B Ejemplo de escala utilizando
el rango A

En el modelo K3HB-V aparece indicado como 0 a 49 N en las
especificaciones de la célula de carga (carga nominal 49 N, tensién
aplicada recomendada 10 V, salida nominal 2 mV/V) (Ver nota.)

Valor visualizado

49 N Valores de escala:

cnP A 1=000,00

d5F A 1=00000

cnP Ad=020,00

5P A2=49000

oF Posicién de coma decimal: 00,000
Valor de entrada

20 mvV

Nota: 2 mV/V indica una salida de célula de carga de 2 mV por cada

1V de tensién aplicada de la carga nominal (utilizando una

carga de 1 N). Si la tensién aplicada es de 10V, la salida de la
célula de carga sera de 20 mV (2 mV x 10).
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Procesador inteligente de senal para sensores analégicos

K3HB-S

Procesador inteligente de seinal para sensores
analégicos con una capacidad de respuesta
de alta velocidad a 2.000 veces por segundo

* Efectivo para la medida y discriminacion a alta velocidad con un periodo
de muestreo de 0,5 ms y un tiempo respuesta de salida de 1 ms max.

* Facil reconocimiento de los resultados de la evaluacion mediante
display en colores que puede alternarse entre rojo y verde.

* Provisto de un indicador de barra de LEDs que representa las
cantidades medidas y las posiciones relativas.

* La calibracion cero se puede realizar facilmente con la funcién de cero
forzado.

¢ Serie ampliada para incluir modelos DeviceNet.

» Carcasa con un fondo de sélo 95 mm (desde la parte posterior del panel
frontal), 6 97 mm (modelos DeviceNet).

* Homologacién UL (Marca de certificacion).
* Homologacién CE por organismo de normalizacion independiente.

* Alojamiento estanco de conformidad con la norma NEMA 4X
(equivalente a IP66).

A Consulte Precauciones en el CD.

Estructura de la referencia

B Composicion de la referencia

Se pueden solicitar procesadores y tarjetas opcionales de forma individual o en conjuntos.

Unidades base
K3HB-S[I [
1 5

1. Cédigos de sensor de entrada
SD: Entrada de proceso de c.c.

2. Tension de alimentacion

100-240 VAC: 100 a 240 Vc.a.
24 VAC/VCD.: 24 Vc.a./Vc.c.

Tarjeta opcional:

Fuente de alimentacion para sensores/tarjetas opcionales

K33-[

2
Tarjetas de salida de relé/transistor
K34-[]

3
Tarjetas de entrada de evento
K35-[]

4

Nota: 1. CPA puede combinarse sélo con salidas de relés.

Unidades base con tarjetas opcionales
K3HB-SLI-L1CI0] [

1 234 5
3. Cadigos de tipo de fuente de alimentacion/salida del sensor
Ninguno:Ninguno
CPA: Salida de relé (PASS: SPDT) + Alimentacion del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 1.)
L1A: Salida de corriente analdgica
(c.c.0 (4) — 20 mA) + Alimentacién del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
L2A: Salida de tension analégica
(c.c.0 (1) -5V, 0a 10 V) + Alimentacion del sensor
(12 Ve.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
A: Alimentacion del sensor (12 Vc.c. +/-10%, 80 mA)
FLK1A: Comunicaciones (RS-232C) + Alimentacion del sensor
(12 Ve.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)
FLK3A: Comunicaciones (RS-485) + Alimentacion del sensor
(12 Vc.c. +/-10%, 80 mA) (Ver nota 2.)

4. Cadigos de tipo de salida de relé/transistor
Ninguno:Ninguno

C1: Contacto de relés (H/L: SPDT cada uno)

C2: Contacto de relés (HH/H/LL/L: SPST-NA cada uno)
T1: Transistor (colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)
T2: Transistor (colector abierto PNP: HH/H/PASS/L/LL)
BCD:  Salida BCD + salida transistor

(colector abierto NPN: HH/H/PASS/L/LL)

DRT:  DeviceNet (Ver nota 2.)
5. Cddigos de tipo de entrada de evento
Ninguno:Ninguno
1: Colector abierto NPN de 5 puntos (bloques de terminales M3)
Colector abierto NPN de 8 puntos (conector MIL de 10 pines)
Colector abierto PNP de 5 puntos (bloques de terminales M3)
Colector abierto NPN de 8 puntos (conector PNP de 10 pines)

ARwo®

2. En cada indicador digital podra utilizarse uno solo de los siguientes elementos:
Comunicaciones RS-232C/RS-485, una salida analdégica o comunicaciones DeviceNet.

Accesorios (vendidos por separado)

K32-DICN: Cable especial (para entradas de eventos, con conector de 8 pines)

K82-BCD: Cable especial de salida de BCD

Procesador inteligente de sefal para sensores analdgicos K3HB-S
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Especificaciones

Hl Valores nominales

Tension de alimentacion 100 a 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.c./Vc.a.; alimentacion de DeviceNet: 24 Vc.c.
Rango admisible de tensién 85% a 110% de la tensién de alimentacién nominal; alimentacién de DeviceNet: 11 a 25 Vc.c.
de alimentacién

Consumo 100 a 240 V: 18 VA max. (carga max.)

(Ver nota 1.) 24 Vc.a./c.c.: 11 VA/7 W max. (carga max.)

Consumo Fuente de alimentacién de DeviceNet: 50 mA max. (24 Vc.c.)

Entrada Tensién/corriente c.c.

Método de conversiéon A/D Sistema de comparacién secuencial

Fuente de alimentacion externa Ver Cédigos de tipo de fuente de alimentacion/salida del sensor

Entradas de evento |Entrada | Colector abierto NPN o sefal de contacto sin tension

(Ver nota 2.) de temporizacion Tension residual ON: 3 V max.

Corriente ON a 0 Q: 17 mA max.
Tensién aplicada max.: 30 Vc.c. max.
Corriente de fuga OFF: 1,5 mA max.

Entrada de tempori- |Colector abierto NPN o sefal de contacto sin tension
zador de compensa- |Tension residual ON: 2 V max.

cion de arranque Corriente ON a 0 Q: 4 mA max.

Entrada de retencién | Tension aplicada max.: 30 Vc.c. max.

Corriente de fuga OFF: 0,1 mA max.

Entrada de reset

Entrada de cero
forzado

Entrada de banco

Valores nominales |Salida de relé 250 Vc.a., 30 Ve.c., 5 A (carga resistiva)

de salida Vida atil mecanica: 5.000.000 de operaciones; vida util eléctrica: 100.000 de operaciones

(segun el modelo) - - — — - — - p,
Salida transistor Tensién de carga maxima: 24 Vc.c.; corriente de carga maxima: 50 mA; corriente de fuga: 100 LA max.
Salida lineal Salida analdgica de 0 a 20 mA c.c.; 4 a 20 mA:

Carga: 500 Q max.; Resolucién: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS
Salida analégica de 0 a 5 Vc.c.,, 1a5 Vc.c, 0a 10 Vc.c.:

Carga: 5 kQ max.; Resolucion: aprox. 10.000; error de salida: +0,5% FS

(1 V o menos: +0,15 V; sin salida para 0 V o menos)

Método de visualizaciéon Pantalla LCD negativo (retroiluminada)
Display digital de 7 segmentos (altura de caracteres: PV: 14,2 mm (verde/rojo); VC: 4,9 mm (verde)

Funciones principales Funcién Escala, funcién de calculo de 2 entradas, selecciéon de operacion de medicién, calculo de promedio,
comparacion de valor promedio anterior, cero forzado, limite cero, histéresis de salida, retardo a OFF de salida,
prueba de salida, teaching, seleccion de valor visualizado, seleccién de color de display, proteccién de teclado,
seleccion de banco, periodo de actualizacion de display, retencién maxima/minima, reset

Temperatura ambiente de funcionamiento |-10 a 55°C (sin formacién de hielo ni condensacion)

Humedad ambiente de funcionamiento del 25% al 85%

Temperatura de almacenamiento —25 a 65°C (sin formacién de hielo ni condensacion)

Altitud 2.000 m max.

Accesorios Junta de estanqueidad, 2 soportes, cubierta de terminales, etiquetas adhesivas de unidad, manual de instrucciones

Los modelos DeviceNet incluyen también un conector DeviceNet (Hirose HR31-5.08P-5SC(01)) y terminales
de presion (Hirose HR31-SC-121) (Ver nota 3.)

Nota: 1. Los modelos con alimentacién de c.c. requieren un dispositivo de alimentacién con una capacidad de aproximadamente 1 A por unidad
cuando se conecta la alimentacion. Se ha de prestar atencién especial cuando se utilizan dos 0 mas modelos de fuente de alimentacién c.c.
Se recomienda la unidad de fuente de alimentacion de c.c. OMRON serie S8VS.
2. También hay disponibles modelos con entradas PNP.
3. Para los modelos DeviceNet serie K3HB, utilice exclusivamente el conector DeviceNet incluido con el producto. Los terminales
de presion incluidos son para cables delgados.
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B Caracteristicas

OomRrRoN

Rango de visualizacion -19,999 a 99,999

Periodo de muestreo Una entrada: 0,5 ms; Dos entradas: 1,0 ms

Tiempos de res- |Una entrada OFF a ON: 1 ms max., ON a OFF: 1,5 ms max.

puesta de salida
de discrimina-
cion (salidas
transistor)

Dos entradas OFF a ON: 2 ms max., ON a OFF: 2,5 ms max.

Tiempo de res- Una entrada 51 ms max.

puesta de salida

lineal 52 ms max.

Dos entradas

Resistencia de aislamiento 20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica 2.300 Vc.a. durante 1 min. entre terminales externos y carcasa

Modelos de 100 a 240 Vc.a.:
+1.500 V en los terminales de alimentaciéon en modo normal o comun

Inmunidad al ruido

Modelos de 24 Vc.a./Vc.c.:
+1.500 V en los terminales de alimentacién en modo normal o comun.

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracion de impulso de 1 us/100 ns)

(forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y duracién de impulso de 1 us/100 ns)

Resistencia a vibraciones

Frecuencia: 10 a 55 Hz; aceleracion: 50 m/s?; 10 barridos de 5 min. en cada una de las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

150 m/s? (100 m/s? para salidas de relés), 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones

Peso Aprox. 300 g (s6lo unidad base)

Grado Panel frontal De conformidad con la norma NEMA4 para uso en interiores (equivalente a IP

66)

de proteccion

Carcasa posterior P20

Terminales IP0OO + proteccion de dedos (VDEO106/100)

Proteccién de memoria EEPROM (memoria no volatil)

Numero de reescrituras: 100.000

Normas aplicables UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 (segun evaluacion de UL)
EN61010-1 (IEC61010-1): Grado de contaminacién 2/Categoria de sobretensi

EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

onll

Compatibilidad Electromagnética (EMC) | EMI:  aplicaciones industriales EN61326+A1
Interferencia de radiaciones electromagnéticas

CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2
Tension de interferencia de terminales

CISPR 11 Grupo 1, clase A: CISPRL16-1/-2
EMS: aplicaciones industriales EN61326+A1
Inmunidad a descargas electrostaticas

EN61000-4-2: 4 kV (contactos), 8 kV (en aire)
Inmunidad a campo de irradiacién electromagnética

Inmunidad a rafagas/ruidos transitorios rapidos
EN61000-4-4: 2 kV (linea de alimentacion), 1 kV (linea de sefial de E/S
Inmunidad a sobretensiones

Inmunidad contra anomalias de linea
EN61000-4-6: 3V (0,15 a 80 MHz)
Inmunidad a caidas e interrupciones de tension
EN61000-4-11: 0,5 ciclos, 0°, 180°, 100% (tensién nominal)

EN61000-4-3: modulacion de amplitud de onda sinusoidal de 10 V/m 1 kHz (de 80 MHz a 1 GHz)

)

EN61000-4-5: 1 kV con linea (linea de alimentacion), 2 kV con puesta a tierra (linea de alimentacion)

H Rangos de entrada (Rangos de medida y precision)

Entrada Tipo Rango de medida Rango de indicacion Impedancia Precisién Entrada
de entrada de entrada (a 2315°C) nominal
absoluta
maxima
K3HB-SSD 0a20mA 0,000 a 20,000 mA —2,000 a 22,000 mA  |120 Q max. Una entrada: +31 mA
entrada de tension/ [4a 20 mA  |4,000 a 20,000 mA 2,000 a 22,000 mA #0,1% F.S.
corriente c.c. - +1 digito max.
0as5V 0,000 a 5,000 V -0,500 a 5,500 mA 1 MQ min. +10V
Dos entradas:
1a5V 1,000 a 5,000 V 0,500 a 5,500 V +0,2% F.S.
=5V +5,000 V +5,500 V +1 digito max.
+10V +10,000 V +11,000 V +14,5V
Nota: La precision indicada es valida en una temperatura ambiente de 23+5°C.
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Tipo de entrada Entrada de corriente c.c. Tipo de entrada Entrada de tension c.c.
Terminales 0-20 4-28 Terminales 0-5 -5 5 HH
conectados conectados
EntradaA cn-ER & - & Entrada A cn-ER )
EntradaB cn-tb €& - & EntradaB cJn-th @& - &
Rango de 22,000 22,000 Rango
corriente 24,000 de tension 11.000
c.c. (mA) 20,000 c.c. (V) :
16,000 10,000 —
12,000 5 000 5,500 5,500 5,500
8,000 0,000 _| | | | —
-0,500 0,500
4,000 -5,000
-5,500
0,000 -10,000
2,000 -11,000
-4,000
-2,000

El intervalo sombreado indica la configuracién de fabrica.

Tiempos de muestreo y de respuesta de salida

de discriminacion

Los tiempos de muestreo y de respuesta de salida de discriminacién del modelo K3HB-S dependen de los métodos de calculo, del tipo
de temporizacién de retencién y, para el calculo del promedio simple, de los tiempos promedio. Consulte informacién detallada en la siguiente

descripcion.

M Periodo de actualizaciéon de
salida

El modelo K3HB-S repite las lecturas de entrada, los calculos

y el proceso de salida de evaluacién. El periodo de actualizacion

de salida puede variar en funcién de si hay una o dos entradas, tal
y como se indica a continuacion.

Una entrada

. 05ms | 05ms | 05ms |
[ [ [ [
Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada
Entrada A | 1 1 L 1 L
o
Entrada B

{ 1 ) { l
Salida Salida Salida Salida Salida

Entrada leida | Cada 0,5 ms

Actualizacion
de salida

Cada 0,5 ms

Dos entradas

. 05ms | 05ms | 05ms | |
[ [ [ [ [

Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada
| l | {
Entrada A M

[}
Entrada B \ J ‘

l
Salida Salida Salida Salida Salida Salida

Entrada Entrada A: Cada 1 ms

leida Entrada B: Cada 1 ms

Qgt;l;lilé:aon Cada 0,5 ms

B Tiempo de respuesta de salida
El tiempo de respuesta de salida de discriminacion es la suma del

tiempo de procesamiento de datos y del tiempo de respuesta
de salida (relé o transistor).

Una entrada

. 05ms | 05ms | 05ms |
I~ I I I~

Tiempo

| | | | I e
: L ]
LedbadLe] I Diiep,

de salida

(Ver nota.)
Dos entradas
|l 05ms | 05ms | 05ms | 05ms |
! ! ! ! ! Tiempo
l—l de procesamiento
de datos

1 [“R“ Tiempo
J— R, J— J— ---- dk t
CROCEICF R do salida
T T T T (Ver nota.)
Nota: Para salidas transistor:
Para una entrada: OFF a ON, 1 ms; ON a OFF, 1,5 ms
Para dos entradas: OFF a ON, 2 ms; ON a OFF, 2,5 ms
Para salidas de relé:
El tiempo de accionamiento de relés (15 ms) se suma a los
tiempos de respuesta de salida transistor.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILIMETROS.
Para convertir milimetros a pulgadas multipligue por 0,03937. Para convertir gramos a onzas multiplique por 0,03527.

Cat. No. N131-ES2-04 Con el fin de mejorar los productos,

las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
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